
振和非谐振的入射频率 都可求得对应的场分布

理论分析

如图
,

设波导窄边与腔体高度相等
, 。 入射波从波导右端入射

,

整个金属边界是

无损耗的
,

于是
,

我们的问题可以看成是二维问题
。

将金属边界 和虚设边界
。

围成的区

域 几 作为我们的求解区域
,

则在 几 内电场强度的 向分量 可
,

刃 满足二维标量

方程

, 。 。 二 ,

一

其中 为 自由空间的波数
。

以下考虑 可
,

功 在 。 和
。

上所满足的边界条件

在金属边界 上

一 一

收到
, 一 一

定稿
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二
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七
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·

这样
,

根据 的线性元离散化原理 夙
,

式可写成如下离散化方程
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以上的分析方法适用于工作在 朋

正确性
,

我们对文献 【一 的波导加载腔
,

并假定腔体工作模式为主模

模式的任意形状的二维腔体 为了验证本方法的

如图 进行了数值计算 为便于 比较
,

取 二

具体计算时
,

取大约 可视 的大小调节 考虑到膜片处的电场比较集中
,

我

们在其两个厚度边界均取 个离散单元
,

四个宽度边界均取 个离散单元
,

其它边界均按
单元长度

。 、 选取 为确保计算精度
,

我们把
“

探测点
”

选在了区域 内电场强度

的最大点
表 显示 了波导长度 的取值对外 值计算结果的影响 从表中可看出

,

本文的结果

与文献【
,

」以及与由等效电路公式算得的结果均吻合得很好 我们发现
,

由于膜片附近处

高次模的影响
,

至少要大于 才能得到正确的外 值

本本文文
文文献 〕〕〕〕〕〕
文文献【」」」」」」
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